
概要 _______________________________
MAX4295は、+2.7V～+5.5Vの単一電源で動作する
モノ/ステレオ、スイッチモード(クラスD)オーディオ
パワーアンプです。MAX4295は85%以上の効率で
2Wの連続電力を4Ωの負荷に供給できるため、ポータ
ブルマルチメディア及び汎用高電力オーディオアプリ
ケーションに最適です。
MAX4295は0.4%(fOSC = 125kHz)の全高調波歪み+
ノイズ(THD+N)、2.8mAの低自己消費電流、高効率及
びクリックレスのパワーアップとシャットダウン機能を
備えています。SHDN入力はデバイスをディセーブルし、
消費電流を1.5µA以下に制限します。更に、1Aの電流
制限、サーマル保護、低電圧ロックアウト機能も備え
ています。
MAX4295は外部部品の数を削減します。高速パワー
MOSトランジスタが内蔵されており、ブリッジ結合
負荷(BTL)アンプとしての動作を可能にしています。BTL
構成により、出力におけるアイソレーションコンデンサを
排除しています。周波数選択可能なパルス幅変調器
(PWM)により、出力フィルタのサイズとコストを最適化で
きます。
MAX4295は省スペースの16ピンQSOPパッケージで
提供されています。

アプリケーション_____________________

特長 _______________________________
� 単一電源動作： +2.7V～+5.5V

� 5Vでの2W/チャネル出力電力
3Vでの0.7W/チャネル出力電力

� 効率：87%(RL = 4Ω、PO = 2W)

� THD+N：0.4%(RL = 4Ω、fOSC = 125kHz)

� ロジックプログラマブルPWM周波数選択(125kHz、
250kHz、500kHz、1MHz)

� 低電力シャットダウンモード

� クリックレスシャットダウン及びシャットダウン解除

� 1A電流制限及びサーマル保護

� 省スペースパッケージ：
16ピンQSOPまたはナローSOP

本データシートに記載された内容はMaxim Integrated Productsの公式な英語版データシートを翻訳したものです。翻訳により生じる相違及び
誤りについては責任を負いかねます。正確な内容の把握には英語版データシートをご参照ください。

無料サンプル及び最新版データシートの入手には、マキシムのホームページをご利用ください。http://japan.maxim-ic.com
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モノ/ステレオ、2W、スイッチモード(クラスD)
オーディオパワーアンプ

________________________________________________________________ Maxim Integrated Products 1
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型番 _______________________________

パームトップ/ノートブック
コンピュータ
PDAオーディオ
サウンドカード
ゲームカード

ラジカセ
ACアンプ
バッテリ駆動スピーカ
コードレス電話
ポータブル機器 ピン配置はデータシートの最後に記載されています。

標準動作回路 _______________________________________________________________

PART TEMP RANGE PIN-PACKAGE

MAX4295EEE -40°C to +85°C 16 QSOP

MAX4295ESE -40°C to +85°C 16 Narrow SO
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モノ/ステレオ、2W、スイッチモード(クラスD)
オーディオパワーアンプ
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
VCC = PVCC = +5V, SHDN = VCC, FS1 = GND, FS2 = VCC (fOSC = 250kHz), input amplifier gain = -1V/V, TA = TMIN to TMAX, unless

otherwise noted. Typical values are TA = +25°C.) (Note 1)

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

VCC, PVCC to GND or PGND....................................-0.3V to +6V
PGND to GND.....................................................................±0.3V
PVCC to VCC .......................................................................±0.3V
VCM, SS, AOUT, IN to GND.......................-0.3V to (VCC + 0.3V)
SHDN, FS1, FS2 to GND ..........................................-0.3V to +6V
OUT_ to PGND.........................................-0.3V to (PVCC + 0.3V)
Op Amp Output Short-Circuit

Duration (AOUT).........Indefinite Short Circuit to Either Supply
H-Bridge Short-Circuit 

Duration (OUT_) ................Continuous Short Circuit to PGND,
PVCC or between OUT+ and OUT-

Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)
16-Pin QSOP (derate 8.30mW/°C above +70°C)........667mW
16-Pin Narrow SO (derate 8.7mW/°C above +70°C)......696mW

Operating Temperature Range ...........................-40°C to +85°C
Junction Temperature ......................................................+150°C
Storage Temperature Range .............................-65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10s) .................................+300°C

PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

GENERAL

Supply Voltage Range (Note 2) 2.7 5.5 V

Quiescent Supply Current Output load not connected 2.8 4 mA

Shutdown Supply Current SHDN = GND 1.5 8 µA

Voltage at VCM Pin
0.285 ×

VCC

0.3 ×
VCC

0.315 ×
VCC

V

FS1 = GND, FS2 = GND 105 125 145

FS1 = GND, FS2 = VCC 210 250 290

FS1 = VCC, FS2 = GND 420 500 580
PWM Frequency

FS1 = VCC, FS2 = VCC 840 1000 1160

kHz

PWM Frequency Change with
VCC

VCC = 2.7V  to 5.5V ±1 ±3 kHz/V

VIN = 0.06 × VCC 10.2 12 13.8

VIN = 0.30 × VCC 49.2 50 50.8Duty Cycle

VIN = 0.54 × VCC 86.2 88 89.8

%

Duty Cycle Change with VCC VIN = 0.3 × VCC, VCC = 2.7V  to 5.5V ±0.02 ±0.15 %/V

VCC = 5V 0.25 0.5Switch On-Resistance
(each power device)

IOUT = 150mA
VCC = 2.7V 0.35 1.0

Ω

H-Bridge Output Leakage SHDN = GND 0 ±5 µA

H-Bridge Current Limit 1 A

Soft-Start Capacitor Charging
Current

VSS = 0V 0.75 1.35 1.95 µA

Undervoltage Lockout 1.8 2.2 2.6 V

Thermal Shutdown Trip Point 145 °C
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モノ/ステレオ、2W、スイッチモード(クラスD)
オーディオパワーアンプ

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
VCC = PVCC = +5V, SHDN = VCC, FS1 = GND, FS2 = VCC (fOSC = 250kHz), input amplifier gain = -1V/V, TA = TMIN to TMAX, unless

otherwise noted. Typical values are TA = +25°C.) 

PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Input Voltage Range
0 to 0.6
x VCC

V

RL = 8Ω 0.4
VCC = +3V, fIN = 1kHz

RL = 4Ω 0.7

RL = 8Ω 1.2
Maximum Output Power

VCC = +5V, fIN = 1kHz
RL = 4Ω 2

W

Total Harmonic Distortion Plus
Noise

RL = 4Ω, fIN = 1kHz, PO = 1W, fOSC = 125kHz 0.4 %

Efficiency MAX4295, RL = 4Ω, fIN = 1kHz, PO = 2W 87 %

LOGIC INPUTS (SHDN, FS1, FS2)

Logic Input Current VLOGIC = 0 to VCC 1 100 nA

Logic Input High Voltage
0.7 ×
VCC

V

Logic Input Low Voltage
0.3 ×
VCC

V

INPUT AMPLIFIER

Input Offset Voltage ±0.5 ±4 mV

VOS Temp Coefficient ±5 µV/°C

Input Bias Current (Note 3) ±0.05 ±25 nA

Input Noise-Voltage Density f = 10kHz 32 nV/√Hz

Input Capacitance 2.5 pF

Output Resistance 0.01 Ω

AOUT Disabled Mode Leakage
Current

SHDN = GND, VAOUT = 0 to VCC ±0.1 ±1 µA

AOUT to GND 8
Short-Circuit Current

AOUT to VCC 65
mA

Large-Signal Voltage Gain VOUT = 0.2V  to 4.6V, RL(OPAMP) = 10kΩ 78 115 dB

VCC - VOH 40 250
AOUT Voltage Swing

VDIFF ≥ 10mV,
RL(OPAMP) = 10kΩ VOL 40 100

mV

Gain-Bandwidth Product 1.25 MHz

Power-Supply Rejection VCC = +2.7V to +5.5V 66 90 dB

Maximum Capacitive Load No sustained oscillations 200 pF

Note 1: All devices are 100% production tested at TA = 25°C. All temperature limits are guaranteed by design.
Note 2: Supply Voltage Range guaranteed by PSRR of input amplifier, frequency, duty cycle, and H-bridge on-resistance.
Note 3: Guaranteed by design, not production tested.
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モノ/ステレオ、2W、スイッチモード(クラスD)
オーディオパワーアンプ

標準動作特性 _______________________________________________________________
(VCC = PVCC = +3V, input amplifier gain = -1, SHDN = VCC , TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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モノ/ステレオ、2W、スイッチモード(クラスD)
オーディオパワーアンプ

標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(VCC = PVCC = +3V, input amplifier gain = -1, SHDN = VCC , TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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モノ/ステレオ、2W、スイッチモード(クラスD)
オーディオパワーアンプ
標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(VCC = PVCC = +3V, input amplifier gain = -1, SHDN = VCC , TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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モノ/ステレオ、2W、スイッチモード(クラスD)
オーディオパワーアンプ
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標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(VCC = PVCC = +3V, input amplifier gain = -1, SHDN = VCC , TA = +25°C, unless otherwise noted.)

端子説明 ___________________________________________________________________

1, 12 GND

2, 15 PVCC

3 OUT+

4, 13 PGND

5 VCC

6 VCM

7 IN

8 AOUT

9 SHDN

10 FS1

11 FS2

14 OUT-

16 SS

端子 名称 機 能

アナロググランド
Hブリッジ電源

正Hブリッジ出力

パワーグランド

アナログ電源

オーディオ入力同相モード電圧。接続しないで下さい。このピンへの寄生カップリングを最小限に抑えて下さい。

オーディオ入力

入力アンプ出力

アクティブローシャットダウン入力。通常の動作を行うにはVCCに接続します。無接続のままにしないで下さい。

周波数選択入力1

周波数選択入力2

負Hブリッジ出力

ソフトスタート
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図1.  ファンクションダイアグラム

詳細 _______________________________
MAX4295スイッチモード、クラスDオーディオパワー
アンプは、ポータブルマルチメディア及び汎用オーディオ
アプリケーション用に設計されています。1W～2Wの
出力範囲の場合、リニアアンプは定格出力電力レベルの
近くで動作させるとオーバヒートするため、適していま
せん。出力電圧が電源の半分に等しい場合、リニア
アンプの効率は50%以下になります。一方、MAX4295
クラスDアンプは87%以上の効率を達成し、最高2Wの
電力を4Ωの負荷に連続供給できます。損失電力の原因
は主に電源スイッチのオン抵抗と出力のリップル電流
です。

クラスDアンプでは、PWMコントローラがアナログ入力を
可変パルス幅信号に変換します。パルス幅は入力電圧に
比例し、0Vの入力信号に対しては0%、フルスケールの
入力電圧に対しては100%であるのが理想的です。
受動ローパスLCネットワークはPWM出力波形をフィル
タリングし、アナログ信号を再構成します。スイッ
チング周波数は最大入力周波数よりもはるかに高いため、

相互変調積は入力信号帯域幅の範囲外になります。
又、スイッチング周波数を更に高くすると、フィルタ
リング要件が緩和されます。

MAX4295は反転入力オペアンプ、PWMランプ発振器、
アナログ入力を可変パルス幅信号に変換するコント
ローラ、及びMOSFET Hブリッジパワー段で構成され
ます(図1a)。制御信号はPWMコンパレータにより生成
され、そのパルス幅は入力電圧に比例します。理想的
には、パルス幅は0Vの入力信号に対する0%からフル
スケールの入力電圧に対する100%の間で直線的に
変化します(図2)。この信号はHブリッジを制御します。
スイッチはペアで機能し、負荷の信号の極性を反転さ
せます。ドライバ回路によるHブリッジMOSFETのブ
レーク・ビフォ・メークのスイッチングは、MOSFET
における消費電流のグリッチとクローバ電流を低レベ
ルに保ちます。Hブリッジの出力スイングは、電源電圧
の関数です。発振器のスイングを電源電圧に比例させ
て変化させると、電源電圧が変化しても一定の利得を
維持できます。

モノ/ステレオ、2W、スイッチモード(クラスD)
オーディオパワーアンプ
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FS1及びFS2は発振器の周波数を125kHz、250kHz、
500kHz及び1MHzに設定します。のこぎり波発振器は
GNDと0.6 x VCCの間でスイングします。入力信号は
通常内部入力オペアンプにACカップリングされます。
このアンプの利得は外部フィードバック部品を通じて
制御できます。入力アンプの同相モード電圧は0.3 x
VCCで、内部の抵抗分圧器で生成されます。この抵抗
分圧器は、同時にPWM発振器に対して0.6 x VCCリ
ファレンスを生成します。

電流制限

Hブリッジの電流制限回路はHブリッジトランジスタの
電流を監視し、いずれかのHブリッジトランジスタの電
流が1Aを超過するとHブリッジをディセーブルします。
Hブリッジは100µsが経過した後に再びイネーブルされま
す。出力における連続短絡回路は、パルス出力を発生
させます。

サーマル過負荷保護

サーマル過負荷保護機能は、MAX4295の全消費電力
を制限します。接合部温度が+145˚Cを超過すると、
サーマル検出機能がHブリッジトランジスタをディセー
ブルします。HブリッジトランジスタはICの接合部
温度が10˚C下がると再びイネーブルされます。これに
より、連続サーマル過負荷状態においてパルス出力が
発生します。接合部温度は通常の動作ではサーマル過負荷
トリップ点を超過しませんが、Hブリッジの出力が短絡

された場合などの障害条件下で発生する場合が
あります。

低電圧ロックアウト

低電源電圧では、HブリッジのMOSFETは不十分なゲート
駆動を行うことがあり、その結果電力を過剰に消費し
ます。低電圧ロックアウト回路は、+2.2V以下の電源
電圧でデバイスが動作するのを防ぎます。

低電力シャットダウンモード

MAX4295/MAX4297は消費電力を削減し、バッテリ
寿命を拡張するシャットダウンモードを備えています。
SHDNをローに駆動すると、Hブリッジがディセーブル
されて回路がオフになり、MAX4295/MAX4297が
低電力シャットダウンモードになります。通常の動作
を行うには、SHDNをVCCに接続します。

アプリケーション情報 _________________

部品の選択

利得設定

MAX4295/MAX4297の利得は、外部フィードバック
部品を使用して設定します。抵抗RF及びRINは入力
アンプの利得を-(RF/RIN)に設定します。アンプの非反転
入力は、内部生成された0.3 x VCC(VCM)に接続されて
おり、アンプの同相モード電圧を設定します。

アンプの入力バイアス電流は±50pAと低く、フィード
バック抵抗の選択には影響を及ぼしません。回路内の
ノイズはRF値が増加するにつれて高まります。

反転入力にとって最適なインピーダンスは5kΩ～20kΩ
の範囲です。実効インピーダンスは(RF x RIN)/(RF+
RIN)によって求めることができます。RF値が50kΩを
超える場合、小型のコンデンサ(≈3pF)をRFの両端に
挿入することで、入力コンデンサ及び反転入力における
実効抵抗が形成した極を補償します。

ソフトスタート(クリックレス起動)

Hブリッジは、以下のいずれかの条件でディセーブル
されます。

• SHDNがローの時

• Hブリッジの電流が1Aの電流制限を超過した時

• サーマル過負荷状態

• 低電圧ロックアウト状態

VIN

VRAMP

+5V
VOUT

0V

図2.  PWM波形



上記の条件のすべてが解除されると、回路は通常の
動作に戻ります。ソフトスタート機能は、再起動時に
ポンと音が鳴らないようにします。SSに接続されている
外付コンデンサは1.2µAの内部電流ソースにより充電
され、ソフトスタートの速度を制御します。VSSはH
ブリッジがディセーブルされている間ローに保たれ、
ソフトスタートの準備を整えます。VSSが0.3 x VCCに
達するまでは、Hブリッジの出力は入力電圧に関係なく
50%のデューティサイクルに制限されます。次にH
ブリッジのデューティサイクルはSSのランプスピードに
合わせて徐々に入力信号を追跡するようになります。
ソフトスタートサイクルはVSSが0.6 x VCCに達すると
完了します。ソフトスタート用のコンデンサがない
場合、このデバイスは約100µsで起動します。

入力フィルタ

高忠実度のオーディオアプリケーションは、20Hz～
20kHzの利得平坦性を必要とします。ACカップリング
コンデンサをアンプの入力抵抗と直列接続して低周波数
カットオフ点を設定し、ハイパスフィルタを構成して
下さい(図3)。アンプの入力ノードが仮想グランドで
あるとすると、ハイパスフィルタの-3dBの点はfLO =
1/(2π x RIN x CIN)で決定されます。ここで、RINは入
力抵抗で、CINはACカップリングコンデンサを表し
ます。RINは「利得設定」の項の説明に従って選択して
下さい。CINは、コーナー周波数が20Hz以下になるように
選択して下さい。

周波数の選択

MAX4295/MAX4297にはFS1とFS2が制御する内蔵
ロジックプログラマブル発振器を備えています(表1)。
この発振器の周波数は、125kHz、250kHz、500kHz
及び1MHzに設定できます。周波数はアプリケーションに
最適なものを選択して下さい。目安としては、オー
ディオ帯域幅の10倍のfOSCを選択して下さい。スイッ
チング周波数を低くするとアンプ効率が高く、THDが
低くなりますが、大きな外部フィルタ部品が必要となり
ます。スイッチング周波数を高くすると、フィルタ部品
のサイズとコストを削減しますが、THD及び効率が劣化
します。殆どのアプリケーションにおける最適なfOSC
は250kHzです。
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モノ/ステレオ、2W、スイッチモード(クラスD)
オーディオパワーアンプ

INPUT CIN RIN

RF AOUT

IN

VCM

FS1 FS2 FREQUENCY (Hz)

1 1 1M

0 1 500k

1 0 250k

0 0 125k

表1.  周波数選択ロジック

図3.  入力アンプ構成



M
A

X
4

2
9

5

______________________________________________________________________________________ 11

モノ/ステレオ、2W、スイッチモード(クラスD)
オーディオパワーアンプ

出力フィルタ

出力フィルタはPWMスイッチング周波数を減衰させる
ために必要です。フィルタがないと、負荷のリップルが
効率を大幅に低下させ、他の電子機器との干渉を引き
起こす場合があります。

平坦な通過帯域幅と優れた位相応答により、バタワース
ローパスフィルタが選択されていますが、その他の
フィルタを使用することもできます。以下に3種類の
例を示します。平衡2極(図4b)及び4極(図4d)のバタワース
フィルタに設定するフィルタパラメータは、McGraw
Hill Inc.発行、著者B. Williamsによる『Electronic Filter
Design Handbook』に基づいています。これらのフィルタ
設計は、負荷に完全な抵抗性があり、負荷インピー
ダンスが周波数にかかわらず一定であることを想定して
います。フィルタ部品値の計算にはインダクタのDC
抵抗を含め、最悪の負荷条件を考慮して下さい。

•  シングルエンド2極フィルタ(図4a)
C = 1 / (√2 � RL � ωo), L = √2 � RL / ωo

ここで、ωo = 2 x π x fO (fO = フィルタカットオフ周波数)
です。fO = 30kHz及びRL = 4Ωを選択すると、C =
0.937µF、L = 30µHになります。

シングルエンドの2極フィルタは最小数の外部部品を使用
しますが、負荷(スピーカ)に対する同相モードスイッ
チング電圧が高くなるため、消費電力を高め、EMIを発
生させることがあります。

•  平衡2極フィルタ(図4b)

平衡2極フィルタにはシングルエンドフィルタの同相
モードスイング問題は発生しません。

C = 2 / (√2 � RL � ωo), L = (√2 � RL)/(2 � ωo);ここで、
fO = 30kHz及びRL = 4Ωを選択すると、C1a = C1b =
2.0µF、L1a = L1b = 15µHになります。

C1a及びC1bの代わりにCL = 1/(√2 x RL x ωo)の値
を持つ単一のコンデンサをRLの両端に接続すること
もできます。但し、図示の構成の方が、OUT+_及びOUT-_
の同相モード信号部品に対して、より優れた信号除去を提
供します。単一コンデンサ法を使用する場合は、RL
の両側にコンデンサ(Ca及びCb)を追加して、グランドへ
の高周波短絡を設けることができます(図4c)。これら
のコンデンサの値は約0.2 x CLにして下さい。

•  平衡4極フィルタ(図4d)

平衡4極フィルタはスイッチング周波数とその高調波を
抑制するのにさらに優れた効果を発揮します。

4極のバタワースフィルタに対して正規化された値は
L1N = 1.5307、L2N = 1.0824、C1N = 1.5772、
C2N = 0.3827です。

fO = 30kHz及びRL = 4Ωのブリッジ結合負荷に対する
実際のインダクタンス及びコンデンサ値は次式で与え
られます。

OUT+

OUT-

L

C RL

図4a.  シングルエンド2極フィルタ

OUT+

OUT-

L1

C1a
RL

L2

C1b

図4b.  平衡2極フィルタ

OUT+

OUT-

L1

Ca
RL

L2

Cb

CL

図4c.  平衡2極フィルタ（代替）

OUT+

OUT-

L2a

C2a
RL

L2b

C2b

L1b

L1a

C1

図4d.  平衡4極フィルタ
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フィルタ部品

インダクタの電流定格は、出力電力要件に対するピーク
電流より高くし、全温度及び周波数範囲において比較
的一定のインダクタンスを維持する必要があります。
一般的に、インダクタには、直線性が高い開芯型のものを
推奨します。エアギャップのないトロイドインダクタ
は推奨されません。アンプがEMIに敏感なシステムに
配置される場合にはQシールド付インダクタが必要となる
場合があります。インダクタのリップル電流により、
インダクタの直列抵抗がスイッチング周波数の減衰を
削減し、効率を低下させます。

コンデンサには最大予測RMS電圧の2～3倍の電圧定格を
持たせて、高ピーク電圧とトランジェントスパイクを
可能にし、全温度範囲内で安定するようにします。
最適な性能を達成するには、低等価直列抵抗(ESR)及び
等価直列インダクタンス(ESL)を持つ優れた品質のコン
デンサが必要です。低ESRコンデンサは消費電力を削減
します。高ESLはカットオフ周波数をシフトさせ、高ESR
はフィルタのロールオフを削減します。

ブリッジ結合された負荷/シングルエンド構成

MAX4295はBTL又はシングルエンド構成のアンプとし
て使用できます。BTL構成の方が、シングルエンド構成に
比べて優れた性能を発揮します。差動負荷を駆動する
ことにより、シングルエンド構成と比べて出力電圧
スイングは2倍に、出力電力は4倍になります。

差動出力は電源電圧の半分でバイアスされるため、負荷
にはDC電圧が存在せず、出力に大型のDCブロック
コンデンサを使用する必要がなくなります。

MAX4295はシングルエンドのアンプとしても構成でき
ます。この場合、負荷は容量的にフィルタにカップリング
して負荷からの半電源DC電圧をブロックする必要があり
ます。又、未使用の出力ピンはオープンのままにしてお
く必要があります(図5)。未使用の出力ピンをグランド
に接続しないで下さい。

全高調波歪み

MAX4295/MAX4297は10kHz以下の入力周波数に
対して1%以下(typ)のTHD+ノイズを発生させます。
PWM周波数はTHD性能に影響を及ぼします。THDは入力
ハイパスフィルタを使用して入力帯域幅を制限し、で
きるだけ低いfOSCを選択し、出力フィルタとその部品を
厳選することによって削減できます。

バイパスとレイアウトの考慮点

Hブリッジのスイッチングが原因の電源リップルによって
発生した歪みは、PVCCを正しくバイパスさせることに
よって削減できます。最適な性能を得るには、330µFの低
ESR POSCAPコンデンサをPGNDに接続し、各PVCC入力
において1µFのセラミックコンデンサをGNDに接続して下
さい。1µFのコンデンサはできるだけPVCCの近くに配置
して下さい。VCCは10µFのコンデンサを1µFのコンデンサ
と並列に接続してGNDにバイパスして下さい。コンデンサ
はESRの低いセラミックコンデンサを推奨します。

良好なPCボードレイアウト技術を用いることにより、
アンプの入力及び出力における浮遊容量を削減し、
性能を最適化できます。浮遊容量を削減するには、外部
部品をアンプにできるだけ近づけ、配線の長さを最小限
に抑えます。表面実装部品の使用を推奨します。

MAX4295では2つの個別のグランドプレーンを使用
して、HブリッジのMOSFETからのスイッチングノイズ
が回路の残りの部分にカップリングされるのを防ぐ必要
があります。Hブリッジ及び外部出力部品はPGNDパワー
グランドを使用しますが、回路の残りの部品はGNDを
使用します。PGNDプレーンとGNDプレーンは電源にでき
るだけ近い1点でのみ接続して下さい。MAX4295
の出力に関連する外部部品を使用する場合、PGND
プレーンに接続する必要があります。「標準動作回路」の
図を参照として使用して下さい。推奨される部品値、
部品メーカ、及びレイアウトについては、評価キットの
説明書を参照して下さい。

Cc

RL

C1

OUT+

OUT- 16

MAX4295

L1a
1

図5.  MAX4295のシングルエンド構成



M
A

X
4

2
9

5

______________________________________________________________________________________ 13

モノ/ステレオ、2W、スイッチモード(クラスD)
オーディオパワーアンプ

16

15

14

13

12

11

10

9

1

2

3

4

5

6

7

8

GND SS

PVCC

OUT-

PGND

GND

FS2

FS1

SHDN

TOP VIEW
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ピン配置 _______________________________ チップ情報 __________________________
TRANSISTOR COUNT: 846

PROCESS: BiCMOS
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